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Seat No.: ________                                                       Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–II • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 3320701 Date: 12-06-2014        

Subject Name: Basic Electronics 

Time: 10:30 am - 01:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt any five questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable and Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. 

 
14 

 1. Define Active components and Passive components.  

 2. What is doping? Why it is required in semiconductor devices?  

 3. What is ripple in rectifier circuit? How it is removed?  

 4. In a Transistor, base is ________ doped and emitter is _______doped. 

(lightly, moderately, heavily) 
 

 5. Show  by means of diagram how you normally connect external batteries in  

(i) PNP transistor (ii) NPN transistor 
 

 6. FET is called ___________device while BJT is called________device. 

(unipolar,  bipolar, nonpolar) 
 

 7. An Oscillator is a____________ device which uses __________ feedback. 

(rotating,  non-rotating, positive, negative)   
 

 8. What kind of measurement can be done with a Multimeter?  

 9. Name any two connectors used for telecommunication.  

 10. Define “Knee Voltage” and “Break over voltage” for PN junction diode.   

    
Q.2 (a) Draw (I) Unit Step (II) Unit Ramp and (III) Unit Impulse test signals. 03 

  OR  

 (a) Draw symbols of (I) PNP Transistor (II) SCR (III) Variable Resistor 03 

 (b) Define (I) Signal (II) Waveform (III) Spectrum 03 

  OR  

 (b) Draw symbols of (I) Diode (II) Light Emitting Diode (III) FET. 03 

 (c) Explain in brief Resistor and Inductor as passive components. 04 

  OR  

 (c) Explain in brief Ideal voltage source and Practical Voltage source. 04 

 (d) Define (I) Cycle (II) Frequency (III) Amplitude  and (IV) Wave length  04 

  OR  

 (d) Draw energy band diagram for Insulator, Semiconductor and Conductor. 04 

    
Q.3 (a) List out the application of PN Junction Diode. 03 

  OR  

 (a) What is barrier potential in PN junction Diode? Give the value of barrier 

potential for Ge Diode and Si Diode. 
03 

 (b) How Zener Diode is differ from ordinary PN Junction Diode 

 
03 

  OR  

 (b) Draw circuit diagram and input output wave forms for bridge rectifier. 03 

 (c)  What is filter circuit? Explain „T‟ Filter circuit in brief. 

 

 

 

 

04 
  OR  
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 (c) Explain with suitable diagram Transistor as a Switch. 04 

 (d)  Explain working of NPN transistor. 04 

  OR  

 (d) Explain in brief C-E configuration of transistor amplifier. 04 

    
Q.4 (a) Explain the principle of oscillator. 03 

  OR  

 (a) Explain the principle of optical fiber. 03 

 (b) Give general specification of cable and Explain it in brief. 04 

  OR  

 (b) Explain Hartley Oscillator circuit in brief.    04 

 (c) Draw and Explain Forward and Reverse Characteristic of PN junction Diode. 07 

    
Q.5 (a) Write short note on RJ-45 connector. 04 

 (b) Give comparison between Half Wave Rectifier and Full Wave Rectifier. 04 

 (c) List types of connectors used in electronics circuits. 03 

 (d) Give comparison between FET and BJT. 03 
 

************ 

ગજુરાતી 
 

પ્રશ્ન. ૧  દશભ ાંથી કોઇણ સ તન  જવ ફ આો. ૧૪ 

 ૧. એક્ટીવ અને ેસીવ કોમ્ોનાંટ ની વ્મ ખ્મ  આો.  

 ૨. ડોીંગ એટરે શ?ુ સેભીકાંડક્ટય ડીવ ઈસ ભ  ડોીંગની જરુયીમ ત શ ુછે?   

 ૩. યેક્ટીપ મય સકીટ ભ ાં યીર એટરે શ?ુ તે કેવી યીતે દુય કયી શક મ?   

 ૪. ટ્ ાંજીસ્ટય ભ ાં ફેઝભ   ________ ડોીંગ અને એભીટય ભ  _______ ડોીંગ 
હોમ છે. (ઓછુ , ભધ્મભ , વધ યે )  

 

 ૫. i) PNP ટ્ ાંજીસ્ટય (ii) NPN ટ્ ાંજીસ્ટય ભ  એક્સટનનર ફેટયી ન ુજોડ ણ ડ મ ગ્ર ભ 
ની ભદદથી ફત વો.  

 

 ૬. FET એ _________ ડીવ ઈસ છે અને BJT એ ______ ડીવ ઈસ છે. 
 (યનુીોરય, ફ મોરય, નોનોરય)  

 

 ૭. ઑસીરેટય એ _____ ડીવ ઈસ છે જે _____ પીડફેક નો ઉમોગ કયે છે.  

(યોટેટીંગ, નોન યોટેટીગ, ોઝીટીવ, નેગેટીવ )     

 

 ૮. ભલ્ટીભીટય ની ભદદ થી કઈ કઈ ક્વોંટીટી ન ુભ ન થઈ શકે છે?    

 ૯. ટેકરીકોમનુીકેશન ભ  વય ત  કોઈ ણ ફે કનેક્ટસન ન  ન ભ આો.   

 ૧૦ PN જ ાંક્શન ન  સાંદબન ભ  “ની વોલ્ટેજ“ અને “બ્રેક ઓવય” વોલ્ટેજસભજાવો.  

    
પ્રશ્ન. ર અ (I) યનુીટ સ્ટે (II) યનુીટ યેમ્ અને (III) યનુીટ ઈમ્લ્સ ટેસ્ટ સસગ્નર દોયો.  ૦૩ 

  અથવ   

 અ સીમ્ફોર દોયો  (I) PNP ટ્ ાંજીસ્ટય (II) SCR (III) વેયીએફર યજીસ્ટય  ૦૩ 

 ફ વ્મ ખ્મ  આો  (I) સસગ્નર  (II) વેવપોભન  (III) સ્ેક્ટ્ભ  ૦૩ 

  અથવ   

 ફ સીમ્ફોર દોયો  (I) ડ મોડ  (II) LED (III) FET ૦૩ 
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 ક ેસીવ કોમ્ોનાંટ તયીકે યજીસ્ટય અને ઈંડક્ટય સભજાવો. ૦૪ 

  અથવ   

 ક આઈડર વોલ્ટેજ સોસન અને પે્રક્ટીકર વોલ્ટેજ ટુાંક્ભ  સભજાવો.  ૦૪ 

 ડ વ્મ ખ્મ  આો  (I) સ ઈકર  (II) ફ્રીક્વાંસી  (III) એમ્્રીટયડુ(IV) વેવરેંથ    ૦૪ 

  અથવ   

 ડ ઈંસ્યરેુટય, સેભીકાંડક્ટય અને કાંડક્ટય ભ ટે એનજી ફેંન્ડ ડ મ ગ્ર ભ દોયો.   ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ PN જ ાંક્શન ડ મોડ ની ઉમોગીત ની મ દી ફન વો.  ૦૩ 

  અથવ   

 અ PN જ ાંક્શન ડ મોડભ  ફેયીમય ોટેંશીમર શ ુછે? Ge ડ મોડ તથ  Si ડ મોડ 
ભ ટે ફેયીમય ોટેંશીમર ની કકિંભત આો.  

૦૩ 

 ફ ઝીનય ડ મોડ સ ભ ન્મ PN જ ાંક્શન ડ મોડથી કેવી યીતે જુદો ડે છે?  ૦૩ 

  અથવ   

 ફ બ્રીજ યેક્ટીપ મય ભ ટે સકીટ ડ મ ગ્ર ભ તથ  ઈનપટુ અને આઉટપટુ ન  
વેવપોભન દોયો.  

૦૩ 

 ક પીલ્ટય સકીટ શ ુછે?  “T” પીલ્ટય સકીટ ટુાંક ભ  સભજાવો.  ૦૪ 

  અથવ   

 ક જરુયી આક્રુતી ની ભદદથી ટ્ ાંજીસ્ટય નો ઉમોગ સ્વીચ તયીકે સભજાવો.  ૦૪ 

 ડ NPN ટ્ ાંજીસ્ટય ન ુવકીંગ સભજાવો.  ૦૪ 

  અથવ   

 ડ ટ્ ાંજીસ્ટય ન ુએમ્્રીપ મય તયીકે C-E કોંન્પીગ્યયેુશન ટુાંક ભ  સભજાવો.  ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ઓસીરેટયનો ક મનસસધ્ધ ાંત સભજાવો.   ૦૩ 

  અથવ   

 અ ઓ્ટીકર પ ઈફયનો ક મનસસધ્ધ ાંત સભજાવો.   ૦૩ 

 ફ કેફરન  જનયર સ્ેશીપીકેશન આો અને ટુાંક ભ  સભજાવો.   ૦૪ 

  અથવ   

 ફ હ ટનરી ઓસીરેટય સકીટ ટુાંક ભ  સભજાવો. ૦૪ 

 ક  PN જ ાંક્શન ડ મોડની પોયવડન અને યીવસન કેયેક્ટયીસ્ટીક દોયો અને સભજાવો.   ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ RJ-45 કનેક્ટય સવશે ટુાંક નોંધ રખો.  ૦૪ 

 ફ હ પવેવ  અને ફુરવેવ યેક્ટીપ મય ની સયખ ભણી કયો.  ૦૪ 

 ક 
ડ 

ઈરેક્ટ્ોનીક્સ સકીટ ભ  વય ત  જુદ  જુદ  પ્રક યન  કનેક્ટસન ની મ દી આો.  

FET અને BJT વચ્ચે સયખ ભણી કયો.  

૦૩ 
૦૩   
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